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Szampowania:
- rgczne 2 uyclem gabkl lub miekkiej szezotki, plang o mabej zawartodad wilgoci
temperatura 20 C do 40 C
- mechanicznie z uzyciem szampaniery, temperatura 20 Cdo 40 C
- usuwanie plamy recznie lub medchanicznie.
I Mie wolna dopuicic do prremocrenia wyrobu,

Do szampowania ukywad srodki dostepne na rynku, praeznacrone do thanin
meblowych w lloddach podanych na opakowaniu.
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Suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej.

chlor, jak réwnlel przy wkyciu innych bezchlorowych drodkdw wybielajacych.

K Nie stosowad miejscowego bielenta | czyszczenia srodkami zawierajacymi

A Zsa - B 2sa &
It Cryszcrenie chemiczne:
= - - cxyszcrenie chemiczne w tetrachloroetylenie
- temperatura 20 C
- oddzatywanie mechaniczne ograniczone (zabrudzenda tamponowac, nie wolno trzed)
- suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej
Z uwagi na spostb pakowania poduszek oparciowych do wnetrz skrzynek poicielowych
ulegaja one niewielkiej deformacji. Matego prosimy o przeprowadzenie czynnosci
B B pozwalajgcej na nadanie odpowiedniego kszattu i wygladu.
[-" ‘I Fj Po rozpakowaniu prosze wstrzgsng nimi | poklepad 2 obu stron.
e — Proszg nwrdcld ted uwagg na wyprofilowanie | rdwnomierne wypdhnigcie naronikow.
e Jest to padobna czynnodd, jaka wykonuje sie na codzien 2 syplainianymi poduszkami
poicielowymi.
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